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s TcoHE
Type A Ta=25"C
If(mA) VH(V) If X VE(W) Te(°C) Tj=Ta+R_,XW
100 3.30 0.33 36 40
350 3.71 1.30 61 85
500 3.84 1.92 74 113
700 4.03 2.82 102 155
R,-,=26°C/W *Rj_a:46°C/ w
Type B
If(mA) VH(V) If X V(W) Tc(°C) Tj=Ta+R_,xW
100 3.29 0.33 43 49
350 3.52 1.23 85 115
500 3.59 1.80 110 156
700 3.85 2.70 148 222
R,_.=46°C/W *Rj_a=73°C/ W
Tvype C
If(mA) VH(V) If X VE(W) Te(°C) Tj=Ta+R_,XW
100 3.35 0.34 35 38
350 3.81 1.33 57 77
500 3.97 1.99 71 103
700 415 2.91 92 138
R,-,=23°C/W *Rj_a:39°C/ w
Type D
If(mA) VH(V) If X V(W) Tc(°C) Tj=Ta+R_,xW
100 3.32 0.33 31 35
350 3.68 1.28 43 62
500 3.79 1.90 52 80
700 3.93 2.75 63 105
R...=14°C/W *Rj_a=29°C/ W
Tvpe E
If(mA) VH(V) If X VE(W) Te(°C) Tj=Ta+R_,XW
100 3.08 0.31 63 72
150 3.14 0.47 78 96
250 3.23 0.81 112 147
350 3.30 1.16 141 199
R,.,=104°C/W *R_=1 50°C/W
*F2XLVRDT= R
#F3 FEHWT—ZITHESIBEAEN LT, TcoE%
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